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Сводный перечень статей, опубликованных в журнале  
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 Номер 

выпуска 
Стр. 

ОБЩАЯ ФИЗИКА 
   

Бураченко А. Г., Белоплотов Д. В., Со-
рокин Д. А., Тарасенко В. Ф., Бакшт Е. Х., 
Ломаев М. И., Липатов Е. И. Вклад 
катодолюминесценции и фотолюми-
несценции в сигналы с алмазных детек-
торов пучков убегающих электронов 

3 5 

Виноградов С. В., Кононов М. А., Коно-
нов В. М., Савранский В. В., Тишков В. В. 
Система контроля и управления ростом 
металлических плёнок на стеклянных 
призмах для использования в устрой-
ствах возбуждения поверхностных 
плазмонов 

4 5 

Донягин А. М., Борисов В. В., Казино- 
ва О., Костромин C. А. Измерение маг-
нитных характеристик элементов бу-
стерного синхротрона комплекса NICA 

4 16 

Канаметов А. А., Кармоков А. М., Ло-
санов Х. Х., Жабоев Ж. Ж. Ван-дер-
ваальсова сила трения АСМ-зонда, 
движущегося вблизи гладкой диэлек-
трической поверхности 

6 10 

Крикунова А. И., Сон Э. Е., Клинков К. В., 
Eigenbrod C. Влияние гравитационных 
сил на процессы горения 

3 21 

Логинов В. М. Стохастический нагрев 
нерелятивистских заряженных частиц в 
электрических полях со случайными 
переключениями 

3 16 

Логинов В. М. Ускорение и диффузия 
заряженной частицы в осциллирующем 
электрическом поле со случайно пры-
гающей фазой 

1 9 

Мухтаров Н., Саримов Л. Р. Исследо-
вания механизма акустических потерь 
вблизи температуры плавления моле-
кулярных кристаллов 

6 5 

Наумов Н. Д. Дифракция радиоимпуль-
са в ионосфере 

1 5 

Расмагин С. И., Апресян Л. А., Крыш- 
тоб В. И. О специфике измерений пара- 
метров слаборассеивающих нанообъек-
тов на плоских подложках 

2 5 

Расмагин С. И., Крыштоб В. И. Мето-
дика измерения времен релаксации 
фотопроводимости полупроводника в 
микроволновом поле при импульсном 
лазерном излучении 

3 11 

Шумов И. Д., Канашенко С. Л., Арча- 
ков А. И., Иванов Ю. Д., Плешакова Т. О.  
Магнетронное напыление металлов на 
биологические объекты нанометрового 
размера на примере вируса табачной 
мозаики 

4 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Номер 
выпуска 

Стр. 

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ  
И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

   
Акишев Ю. С., Петряков А. В., Труш- 
кин Н. И., Устюгов В. А. Улучшение 
адгезии пенополиуретана к полиэтиле-
ну низкого давления, обработанному 
плазменной струей при атмосферном 
давлении 

5 20 

Андреев В. В., Пичугин Ю. П. Влияние 
полярности напряжения на синтез озона в 
диэлектрическом барьерном разряде 

3 47 

Андреев С. Е., Богачев Н. Н. Преобра-
зователь моды излучения TEM01 в моду 
H11 для плазменного релятивистского 
СВЧ-генератора 

6 15 

Асюнин В. И., Давыдов С. Г., Долгов А. Н., 
Корнеев А. В., Пшеничный А. А., Яку- 
бов Р. Х. Экспериментальное исследо-
вание искрового разряда по диэлектри-
ческой поверхности в вакууме 

1 14 

Бакеев И. Ю., Зенин А. А., Климов А. С., 
Окс Е. М. О возможности прецизион-
ной электронно-лучевой обработки 
протяженных диэлектрических изделий 
плазменным источником электронов в 
форвакууме 

3 26 

Балмашнов А. А., Калашников А. В., 
Калашников В. В., Степина С. П., Ум-
нов А. М. Самовозбуждение низкоча-
стотных колебаний в плазменном коль-
це, формируемом ЭЦР-разрядом в 
узком коаксиальном резонаторе 

3 37 

Баловнев А. В., Башутин О. А., Гри- 
горьева И. Г., Манохин И. Л., Салахут-
динов Г. Х. Характеристики рентгенов-
ского излучения микропинчевого раз-
ряда в зависимости от полярности 
электродов разрядной системы 

3 52 

Баловнев А. В., Башутин О. А., Гри- 
горьева И. Г., Салахутдинов Г. Х.  Ис-
следование спектрального состава 
рентгеновского излучения из различ-
ных областей плазмы микропинчевого 
разряда 

4 22 

Батанов Г. М., Бережецкая Н. К., Да-
выдов А. М., Кончеков Е. М., Катор- 
гин И. Н., Коссый И. А., Сарксян К. А., 
Степахин В. Д., Темчин С. М., Хар- 
чев Н. К. Плазмохимическая очистка 
воздуха от городского загрязнения 
предпороговым разрядом, возбуждае-
мым пучками микроволн 

5 10 
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Визирь А. В., Николаев А. Г., Окс Е. М., 
Шандриков М. В., Юшков Г. Ю. Гене-
рация трёхатомных ионов дейтерия в 
разряде с полым катодом 

6 33 

Глинов А. П., Головин А. П., Козлов П. В. 
Оптимизация струйных плазменных 
течений во внешнем магнитном поле 

6 26 

Гришин Ю. М., Мяо Лун. О вихревом 
режиме аргон-водородного плазменно-
го потока в канале высокочастотного 
индукционного плазмотрона 

3 31 

Гушенец В. И., Бугаев А. С., Окс Е. М. 
Особенности функционирования раз-
рядной системы вакуумной дуги с ка-
тодом из чистого бора в импульсном 
режиме 

2 19 

Ернылева С. Е., Булейко А. Б., Улья- 
нов Д. К., Лоза О. Т. Плазменный реля-
тивистский СВЧ-генератор с инверсной 
конфигурацией 

2 9 

Золотухин Д. Б., Тюньков А. В., Юш- 
ков Ю. Г. Распределение потенциала по 
поверхности борсодержащей непрово-
дящей мишени при облучении элек-
тронным пучком в форвакууме 

6 39 

Кралькина Е. А., Никонов А. М. Волно-
вая структура, возбуждаемая в плазме 
цилиндрического индуктивного источ-
ника с внешним магнитным полем 

6 20 

Лапицкий Д. С., Филинов В. С., Васи- 
ляк Л. М., Сыроватка Р. А., Депутато-
ва Л. В., Владимиров В. И., Печеркин В. Я. 
Расчет термодинамических величин 
заряженных структур микрочастиц в 
электродинамических ловушках 

4 32 

Неклюдова П. А., Кралькина Е. А., Вави-
лин К. В., Задириев И. И., Никонов А. М. 
Влияние внешнего магнитного поля на 
радиальное распределение ионного 
тока насыщения зонда в высокочастот-
ном индуктивном источнике плазмы 

3 42 

Неклюдова П. А., Кралькина Е. А., Вави-
лин К. В., Задириев И. И., Никонов А. М. 
Влияние  внешнего магнитного поля на 
эффективность поглощения высокоча-
стотной мощности в пространственно 
ограниченном индуктивном источнике 
плазмы 

4 27 

Панов В. А., Василяк Л. М., Ветчинин С. П., 
Дешевая Е. А., Печеркин В. Я., Сон Э. Е. 
Инактивация микроорганизмов на 
плоских поверхностях барьерным раз-
рядом 

5 25 

Панов В. А., Василяк Л. М., Ветчинин С. П., 
Печеркин В. Я., Савельев А. С. Влияние 
распределенной фазы газовых пузырь-
ков на импульсный электрический раз-
ряд в воде 

5 5 

Соснин Э. А., Панарин В. А., Скакун В. С., 
Тарасенко В. Ф., Кузнецов В. С. Апо-
камп на основе барьерного разряда в 
смесях ксенона и криптона с молеку-
лярным хлором 

1 21 

 
 

 Номер 
выпуска 

Стр. 

Хлюстова А. В., Сироткин Н. А., Ти- 
тов В. А., Кузьмичева Л. А. Образова-
ние поликристаллического оксида мо-
либдена на аноде в разряде с водным 
катодом при атмосферном давлении 

6 44 

Шарафутдинов Р. Г., Константинов В. О., 
Федосеев В. И., Щукин В. Г. Конверсия 
природного и попутного нефтяного 
газов в холодной электронно-пучковой 
плазме 

2 13 

 
ФОТОЭЛЕКТРОНИКА 

 

  

Астахов В. П., Гиндин П. Д., Карпов В. В., 
Кузьмина К. А., Леготин С. А., Чекано-
ва Г. В. Влияние толщины контактного 
слоя алюминия на шумовые параметры 
планарных кремниевых фотодиодов 

2 31 

Белоковаленко Р. К., Банников М. В. 
Расчет теплопритоков в узлах матрич-
ных фотоэлектронных модулей ИК-
диапазона спектра 

2 41 

Болтарь К. О., Иродов Н. А., Седнев М. В., 
Мармалюк А. А., Ладугин М. А., Рябо-
штан Ю. Л. Исследование фотодиодов 
с граничной длиной волны до 2,06 мкм 
на основе структур InGaAs 

6 49 

Боровкова А. Ю., Гришина Т. Н., Ма-
тюхина Е. С. Прецизионное травление 
тонких легированных слоев кремния 

2 47 

Будтолаев А. К., Кравченко Н. В., Хаку-
ашев П. Е., Чинарева И. В. Методики 
расчета и контроля разностной дозы 
примеси в лавинных InGaAs/InP струк-
турах 

4 37 

Будтолаев А. К., Хакуашев П. Е., Чина-
рёва И. В. Влияние разброса глубины 
p–n-перехода на параметры лавинных 
фотодиодов на основе InGaAs/InP 

5 36 

Будтолаев А. К., Хакуашев П. Е., Чина-
рёва И. В. Фотодиод на основе GaP для 
среднего ИК-диапазона 

5 47 

Вильдяева М. Н., Демидов С. С., Клима-
нов Е. А., Ляликов А. В., Фокина А. С. 
Влияние термической обработки на 
пространственную неоднородность 
времени жизни неосновных носителей 
заряда в кремниевых пластинах 

6 54 

Галочкин А. В., Ащеулов А. А., Заха- 
рук З. И., Дремлюженко С. Г., Рома- 
нюк И. С. Фотодиодные структуры на 
основе CdTe и CdMnTe 

3 65 

Гасанов О. М., Адгезалова Х. А., Гусей-
нов Дж. И., Дашдемиров А. О. Влияние 
атомов Gd на фоточувствительность 
монокристалла SnS 

4 42 

Голицын А. А., Цивинский М. Ю. Алго-
ритм сглаживания увеличенного изоб-
ражения в тракте видеообработки циф-
рового прибора наблюдения 

4 46 

Гришина А. Н., Власов П. В., Ерошен- 
ков В. В., Лопухин А. А. Влияние пара-
метров мезаструктуры на дефектность 
матричных фотоприемных устройств на 
основе антимонида индия 

1 26 
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Давлетшин Р. В., Лазарев П. С., Нико-
нов А. В. Исследование неоднородности 
состава КРТ матричных фотоприемных 
устройств 

5 31 

Жегалов С. И. Коррекция неоднородно-
сти чувствительности матричных фото-
приемных устройств с использованием 
нейронной схемы 

5 42 

Кондратенко В. С., Иванов В. И. Влия-
ние методов резки кремниевых подло-
жек на качество органических свето- 
излучающих диодов 

1 36 

Кузнецов П. А., Мощев И. С. Расшире-
ние динамического диапазона коротко-
волновых ИК матричных фотоприем-
ных устройств 

5 52

Ложников В. Е. Оптическая система 
установки измерения параметров фото-
приемного устройства в гетеродинном 
режиме на длине волны 10,6 мкм

4 51

Матюхин В. В., Паринов Д. Г., Татари-
нова Е. А. Модель шума фоточувстви-
тельной матрицы Dalsa CM42M 

6 60

Никонов А. В., Скребнева П. С., Яковле-
ва Н. И. Исследование оптических ха-
рактеристик эпитаксиальных слоев 
AlGaAs 

1 31

Никонов А. В., Яковлева Н. И. Анализ 
многослойных гетероэпитаксиальных 
структур на основе CdHgT по спектрам 
ИК-пропускания 

5 64 

Никонов А. В., Яковлева Н. И., Давлет-
шин Р. В., Егоров А. В. Исследование 
методик фильтрации спектральных 
характеристик чувствительности мат-
ричных фотоприемных устройств 

2 25 

Роках А. Г., Шишкин М. И. Рекомбина-
ционные стоки в гетерофазных пленках 
CdS-PbS 

2 37 

Самвелов А. В., Сысоев Д. А., Оганесян 
Н. Н., Баранов И. В., Баранов А. Ю. 
Микрокриогенная система Стирлинга с 
лантаноидным регенератором и магни-
токалорической ступенью охлаждения 

6 68 

Средин В. Г., Войцеховский А. В., Ана-
ньин О. Б., Мелехов А. П., Несмелов С. Н., 
Дзядух С. М., Юрчак В. А. Поверхност-
ные дефекты в эпитаксиальных слоях 
твердых растворов CdxHg1-xTe, создавае- 
мые мягким рентгеновским излучением 

5 59 

Яковлева Н. И., Болтарь К. О., Нико- 
нов А. В. Температурное разрешение 
тепловизионных систем с использова-
нием фотоприемных устройств на ос-
нове CdHgTe 

3 58 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

  

Абдинов Д. Ш., Алиева Т. Д., Ахундо- 
ва Н. М., Абдинова Г. Д., Тагиев М. М., 
Бархалов Б. Ш. Влияние поверхност- 
ного нарушенного слоя на термо- 
электрические свойства кристаллов 
Bi2Te2.7Se0.3, Bi0.5Sb1.5Te3 и термоэле-
ментов на их основе 

1 47 

 

 Номер 
выпуска 

Стр. 

Ахмед Б. Б., Нищев К. Н., Пыненков А. А., 
Моисеев Н. В. Определение термостой-
кости оптических волокон 

5 82 

Бархалов Б. Ш., Тагиев М. М., Багие- 
ва Г. З., Алиев Р. Ю., Абдинова Г. Д., 
Алиева Т. Д., Ахундова Н. М., Магерра-
мова К. И. Термоэлектрические свой-
ства экструдированных образцов твер-
дого раствора Bi2Te2,7Se0,3 с различны- 
ми размерами зерен 

2 62 

Борукаев Т. А., Гаев Д. С. Физико-меха- 
нические свойства композитов на осно-
ве полиэтилена высокой плотности и 
технического углерода 

5 76 

Буташин А. В., Муслимов А. Э., Колы-
магин А. Б., Бизяев Д. А., Хайбулин Р. И., 
Просеков П. А., Каневский В. М. Струк-
тура и магнитные свойства нанораз-
мерных пленок ферритов кобальта и 
никеля на сапфировых подложках 

4 60 

Буташин А. В., Муслимов А. Э., Колы-
магин А. Б., Клевачев А. М., Сульянов С. Н., 
Каневский В. М. Структура пленок AlN, 
полученных нитридизацией слоев алю-
миния на сапфировых подложках 

5 87 

Долбин И. В., Курданова Ж. И., Шабаев 
А. С., Хаширова С. Ю. Управление мо-
дулем упругости полифениленсульфо-
нов на стадии синтеза 

6 83 

Дудин А. Л., Миронова М. С., Яковлев Г. Е., 
Фролов Д. С., Коган И. В., Шуков И. В., 
Зубков В. И., Глинский Г. Ф. Исследо-
вание PHEMT-структур с квантовыми 
ямами AlGaAs/InGaAs/GaAs, выращен-
ных молекулярно-пучковой эпитаксией 

3 78 

Исмаилов А. М., Гамматаев С. Л., Асва- 
ров А. Ш., Гираев К. М., Алиев И. Ш., 
Рабаданов М. Х. Формирование ните-
видных кристаллов оксида цинка на 
подложках сапфира, помещенных на 
мишень при «горячем» распылении 

4 73 

Калмыков Р. М., Кармоков А. М. Влия-
ние изотермического отжига на элек-
тропроводность и термо-ЭДС PbTe, 
легированного CdSe 

4 55 

Каранский В. В., Климов А. С. Измене-
ние электрофизических параметров 
Mn–Zn-ферритов при облучении элек-
тронным пучком в форвакуумной обла-
сти давлений 

6 72 

Кармоков А. М., Дышекова А. Х., Моло-
канова О. О. Измерение краевого угла 
смачивания свинцом поверхности ок-
сида железа и реакторной стали ЭИ-852 

3 85 

Козлов Г. В., Долбин И. В. Перколя- 
ционные модели для описания степени 
усиления модуля упругости высокона-
полненных нанокомпозитов полиуре-
тан/графен 

3 96 

Коноваленко С. П., Бедная Т. А. Влия-
ние условий синтеза на физические 
свойства тонких пленок кобальтсодер-
жащего полиакрилонитрила 

2 50 
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Кушкина К. Д., Назаров А. В., Шему- 
хин А. А., Евсеев А. П. Влияние ионного 
облучения на проводимость пленок 
кремния 

2 54 

Мадатов Р. С., Нуриев И. Р., Наджа-
фов А. И., Исмаилов Ш. С., Мамишо- 
ва Р. М. Tеплопроводность пленок 
Pb0.96Mn0.04Se 

2 58 

Муслимов А. Э., Буташин А. В., Смир- 
нов И. С., Новоселова Е. Г., Исмаилов А. М., 
Бабаев В. А., Вовк Е. А., Каневский В. М. 
Ориентационные изменения в кристал-
лических пленках ZnO на темплейтах 
AlN/-Al2O3 в результате термического 
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